VA charakteristika kiemikové diody v zavislosti na teploté

Shockleyho rovnice:
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la —Anodovy proud diody, U.— Anodové napéti diody, Is — Zbytkové(saturaéni) proud

n — emisni koeficient (pro Si = 2), Ut = teplotni napéti
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Jak vyplyva z obrazku méni se s teplotou charakteristika diody. V propustném sméru s rostouci
teplotou klesa prahové napéti Utoa narlista odpor v propustném sméru. Tato skutecnost je
nepfizniva zejména pro velké hodnoty propustnych proudd, nebot se vzristajici teplotou neimérné

narlsta jeji propustna vykonova ztrata.

V zavérném sméru zpusobuje zvyseni teploty zvétSeni zbytkového proudu Iro, spolu s narlstem
prarazného napéti Usr. Tento narulst napéti je prakticky nevyuZitelny, aviak vétsi zbytkovy proud se
promitne do vétsi vykonové ztraty diody. ZvySovani teploty diody tedy miZe vést pfi nedostatecné

dimenzovaném chladici k tepelné nestabilité a prekroceni dovolené teploty.



